










































专利名称(译) 水平时间短的tft像素阈值电压补偿电路

公开(公告)号 US20200135105A1 公开(公告)日 2020-04-30

申请号 US16/171718 申请日 2018-10-26

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 LU TONG
BROWNLOW MICHAEL JAMES

发明人 LU, TONG
BROWNLOW, MICHAEL JAMES

IPC分类号 G09G3/3258 G09G3/3233 H01L27/12

CPC分类号 H01L27/1214 G09G3/3258 G09G3/3233 G09G2300/0819 G09G2300/0842 G09G2300/0861 G09G2320
/045

其他公开文献 US10706782

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

像素电路包括控制流向发光器件的电流量的驱动晶体管，以及连接到驱
动晶体管的栅极和驱动晶体管的第二端子的第二晶体管，以使得当第二
晶体管处于导通状态时。 导通状态下，驱动晶体管变为二极管连接。 当
驱动晶体管被二极管连接时，在补偿阶段期间补偿驱动晶体管的阈值电
压。 发光器件在驱动晶体管之间并且在第二节点处连接至第一电压输
入。 像素电路还包括：存储电容器，其第一板连接至驱动晶体管的栅
极；以及编程电容器，其第一板连接至存储电容器的第二板，并且编程
电容器的第二板电连接。 在数据编程阶段输入到数据电压输入。 存储电
容器的第二极板和编程电容器的第一极板可连接至参考电压以独立于编
程阶段地执行补偿阶段，并且在发射阶段期间串联连接存储电容器和编
程电容器。
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